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摘要(译)

在玻璃基板上形成电浮动的遮光膜，并经由栅极绝缘膜在遮光膜的上方
形成信号线。 遮光膜沿着信号线形成，并且具有比信号线的宽度大的宽
度。 在覆盖信号线的层间绝缘膜上，形成相邻像素的透明电极，并且从
透明电极延伸的反射电极具有沿着信号线布置的框架部分。 反射电极形
成在层间绝缘膜中。 遮光膜在俯视图中不与透明电极重叠，而在俯视图
中与反射部重叠。 在平面图中，信号线不与反射电极重叠。 因此，获得
了抑制垂直串扰并保持高开口率的半透明液晶显示装置。
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